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В данной работе приведены результаты изучения особенностей взаимодействия отрицательных ионов с квантовыми вихрями в He-II, охлажденном до температуры [image: image2.png]


 ≈ 1.5 К. В экспериментах исследовался отклик тока зарядов под поверхностью сверхтекучего гелия при изменении амплитуды [image: image4.png]


 и частоты волн накачки [image: image6.png]


 создаваемых взаимно перпендикулярными волнопродукторами.  Обнаружено, что захват отрицательных зарядов квантовыми вихрями наблюдается только при амплитудах волн выше некоторой пороговой величины [image: image8.png]h > hthr



. Установлено, что пороговое значение [image: image10.png]h thr



изменяется с повышение частоты накачки волн [image: image12.png]


, как [image: image14.png]Repo~1/F
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